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王琦博士,北京大学东莞光电研究院常务副院长，英国谢菲尔德大学

博士、博士后，加拿大McGill大学博士后，在半导体材料生长、器件
制备与性能研究方面从事近二十年的研究工作，取得了丰硕的研究成
果，发表论文100余篇，大多发表在Nature nanotechnology，
Appl.Phys.Lett.等领域内高水平期刊上。授权专利近80件，主持制定
国际国内标准多项。

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

地点：北京大学
 物理楼中312会议室

第三代半导体发展和材料生长技术介绍

摘要 ：
       本报告在介绍第一代和第二代半导体材料、性能、应用等方面

的现状与优缺点基础上，重点介绍了正在研发中的第三代半导体技术
的特点、未来应用、面临的困境，以及我国的研究和进展现状等。在
此基础上上，进一步深入介绍第三代半导体材料相关生长技术。


